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6. Blocos de Memoria: estrutura e
funcionamento de memaédrias ROM, RAM,
Flash e bancos de registradores.
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6. Blocos de Memoria

» Armazenamento de Informacao

Registradores:
(+) Alta velocidade
(-) Pequenas quantidades de informacao (1 palavra por vez)

Memorias:
(-) Menor velocidade
(+) Dispositivos para grandes quantidades de informacoes
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6. Blocos de Memoria

p Tecnologias de Memoria

ROM (Read-Only Memory):

* Permite apenas leitura (consulta)

» Conteudo ¢ escrito (gravado) quando da fabricacao ou
quando da personalizacao

* Nao perde o conteuido se a alimentacao for interrompida

RAM (Random-Access Memory):
* Permite leitura e escrita
* Perde o contetido se a alimentagao for interrompida
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6. Blocos de Memoria

p Organizacdo de uma Memoéria RAM

enderego em endereco em conteudo
binario decimal (exemplo)
0...000 0 011...0100
0...001 1 011...0100
0...010 2 101...1100
0...011 3 101...0001
0...100 4 011...0101
0...101 5 111...0110
0...110 6 101...0001
0...111 7 000...1101
1...110 2"-2 000...1100
1...111 2"-1 100...1100
+—>
m bits
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6. Blocos de Memoria

D Blocos de Memoéria RAM

Organizacao Externa

o
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6. Blocos de Memoria

D Blocos de Memoéria RAM

Organizacao de um Bit

selecao de linha

CM
®
entrada D Q |l\ saida
Bt
buffer
habilitagcdo de escrita
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6. Blocos de Memoria

D Blocos de Memoéria RAM

0
CM CM CM CM
1
A,
DEC CM CM CM CM
2x4
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CM CM CM CM
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write
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6. Blocos de Memoria

D Blocos de Memoéria RAM

Diagrama de Tempos para um Ciclo de Leitura
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6. Blocos de Memoria

D Blocos de Memoéria RAM

Diagrama de Tempos para um Ciclo de Escrita
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